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Resumen
En la actualidad las celdas solares presentan deficiencias como lo son los cambios de temperatura del ambiente provocando un aumento en la temperatura y reducción de la eficiencia y el bajo aprovechamiento del UV en el espectro solar. Como alternativas se han propuesto recubrimientos capaces de filtrar la radiación ultravioleta (UV) evitando la degradación de la celda y al tiempo aumentar la eficiencia de solares. En este trabajo se propone el uso de películas delgadas de ZnO contaminadas con óxido de aluminio (AZO) para aplicarse como un nanorecubrimiento de conversión descendente. Se presenta la síntesis mediante la técnica de depósito por capas atómicas (ALD) y los principales resultados de caracterización de composición química, óptica y eléctrica del material nanoestructurado AZO.
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